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JANS1N5806US Details PDF

JANS1N5806US
Número de pieza del fabricante: JANS1N5806US

Fabricante / Marca: Microsemi

Parte de la descripción: DIODE GEN PURP 150V 1A D5A

Especificaciones: JANS1N5806US.pdf

Estado de RoHs: Contiene plomo / RoHS no conforme

Condición de stock: New original, 2293 pcs Stock Available.

Nave de: Hong Kong

Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Presupuesto

Número de pieza JANS1N5806US

Fabricante Microsemi

Descripción DIODE GEN PURP 150V 1A D5A

Categoría
Productos Semiconductores Discretos > Diodos-

rectificadores-SingleEstado de la pieza 2293 pcs Stock

Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ 875mV @ 1A

Voltaje - Inverso (Vr) (máx) 150V

Paquete del dispositivo D-5A

Velocidad Fast Recovery = 200mA (Io)

Serie Military, MIL-PRF-19500/477

Tiempo de recuperación inversa (trr) 25ns

embalaje Bulk

Paquete / Cubierta SQ-MELF, A

Temperatura de funcionamiento - Junction -65°C ~ 175°C

Tipo de montaje Surface Mount

Tipo de diodo Standard

Corriente - Fuga inversa a Vr 1µA @ 150V

Corriente - rectificada media (Io) 1A

Capacitancia Vr, F 25pF @ 10V, 1MHz

JANS1N5615US-LC
SMD
JANS1N5615US-LC SMD

JANS1N5816
Microsemi Corporation
DIODE SCHOTTKY 150V 20A
DO203AA

JANS1N5811US
Microsemi
JANS1N5811US Microsemi

JANS1N5617US
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 400V 1A D5A

JANS1N5711UB
MICROSEMI
MICROSEMI SMD

JANS1N5819-1
Microsemi Corporation
DIODE SCHOTTKY 45V 1A DO41

JANS1N5615
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL

JANS1N5809
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL
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https://www.yic-electronics.es/pdf/Microsemi/JANS1N5806US.html
https://www.yic-electronics.es/Manufacturers/Microsemi.html
https://www.yic-electronics.es/Discrete-Semiconductor-Products.html
https://www.yic-electronics.es/Discrete-Semiconductor-Products/Diodes-Rectifiers-Single.html
https://www.yic-electronics.es/pdf/JANS1N5615US-LC.html
https://www.yic-electronics.es/pdf/Microsemi/JANS1N5816.html
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